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Evento multi-sede en conmemoracion del aniversario

100 de la invencion del transistor FET
-capitulo profesional IEEE-EDS seccidon Puebla-
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Sede: Instituto de Fisica, BUAP
// 4 de junio de 2026, 4pm

Conferencia magistral:  *
““Radiation Detectors and CMOS

Image Sensors: Fundamentals
and Challenges” Ponente:

Dr. Daniel Durini
INAOE

Organizacion local: Coordinacién de vinculaciéon IFUAP

Mas informacion: enrique.quiroga@correo.buap.mx
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